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NEAR FIELD PROBE SET   FREQUENCY RANGE  1GHz～ 10GHz

Set  SX1

内 容：
E‐Fieldプローブ SX‐E03
H‐Fieldプローブ SX‐B3‐1
H‐Fieldプローブ SX‐R3‐1
ケーブル SMA‐SMA
ケース
取扱説明書（英語版）

特 性 説 明 タイプ プローブ
ヘッド

SX‐E03 ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾆｱﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
プローブ・ヘッドは約4×4mmと小さく、プリント

回路基板上のシングルコンポーネントのような
範囲で電界源を見つけ出します。また測定物
（高電界強度）に直接配置することが出来ます。
周波数レンジ 1GHz～10GHz
プﾟローブヘッド約4×4mm

SX‐B3‐1 ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾆｱﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
測定コイルはプローブのシャフトに角度90度に

セット出来ます。プローブヘッドを垂直にセット
することで測定コイルがプリント回路基板表面
に直接的に触れるので、プリント回路基板の届
きにくいスポットも測定が可能です。デバイスか
ら放たれる電界強度の方向を探し出します。
周波数レンジ 1GHz～10GHz 分解約2mm
プﾟローブヘッドØ約4mm

SX‐R3‐1 ﾊﾟｯｼﾌﾞ･ﾆｱﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
小さいプローブヘッドでRF磁場を高分解能に探

知します。そのため、より小さいコンポーネント
でもインターフェイス源として認識されます。SC‐
R3‐1は、ICピンの周辺のような測定が難しいス
ポットでも測定可能な様に設計されています。
周波数レンジ 1GHz～10GHz 分解約1mm
プﾟローブヘッドØ約3mm


